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        วิธีการรมไอออสเมียมเตตรอกไซด์ (osmium tetroxide) นิยมใช้กับตัวอย่างที่มีขนาดเล็กและมีความบอบบาง หรือ
เกิดแตกหักได้ง่ายสำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ เช่น ตัวอย่างเนื้อเยื่อพืชที่มีขนาดเล็ก ตัวอย่างที่เลี้ยงบนอาหารแข็ง  
สาหร่ายขนาดเล็ก เชื�อรา และแบคทีเรยี ในบางกรณอีาจใชใ้นการตรงึเพื�อชว่ยใหโ้ครงสร้างของตัวอยา่งมีความคงทน
หรอืแขง็แรง ก่อนเขา้สขูั�นตอนการตรงึด้วยสารคงสภาพเนื�อเยื�อชนดิอื�น เชน่ พาราฟอรม์ลัดีไฮด์ (paraformaldehyde),
ฟอรม์ลัดีไฮด์ (formaldehyde) และ กลตูารลัดีไอด์ (glutaraldehyde) หลังจากนั�นจึงนาํไปผา่นกระบวนการดึงน�าออก
จากตัวอยา่ง (dehydration) การทําใหตั้วอยา่งแห้ง (drying) เพื�อนาํไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศนอิ์เล็กตรอนแบบสอ่ง-
กราด (scanning electron microscope) นอกจากนี�ออกเมียมเตตรอกไซด์มคุีณสมบติัในการทําปฏิกิรยิาได้ดีกับสารใน
กลุ่มไขมนั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งไขมนัไมอิ่�มตัว (unsaturated lipids) และ ฟอสโฟลิพดิ (phospholipids) ในเยื�อหุม้เซลล์
ดังนั�นจึงสามารถนํามาใชกั้บตัวอยา่งอื�นๆที�มีไขมนัเป�นองค์ประกอบเพื�อชว่ยตรึงไขมนั การตรึงด้วยออสเมยีมเตตรอก
ไซด์มปีระโยชนอ์ยา่งมากเนื�องจากชว่ยลดการสูญเสยีหรอืการเคลื�อนยา้ยของไขมนัระหว่างกระบวนการเตรยีมตัวอยา่ง
สง่ผลใหร้กัษาโครงสรา้งและลักษณะทางสณัฐานวิทยาของพื�นผวิตัวอยา่งไว้ได้ และชว่ยลดการเสยีรูปรา่งของพื�นผวิ
ตัวอยา่งระหว่างการเตรยีมตัวอยา่ง นอกจากนี�การรมไอออสเมยีมเตตรอกไซด์ยงัเป�นการเพิ�มการนาํไฟฟ�าใหกั้บตัวอยา่ง
สง่ผลใหล้ดป�ญหาการสะสมประจุ (charging effect) ซึ�งมกัทําใหเ้กิดแถบสว่างและมดืรบกวนบนภาพ สง่ผลใหบ้ดบงัราย
ละเอียดของตัวอยา่งไมส่ามารถมองเหน็ลักษณะของตัวอยา่งได้อยา่งชดัเจน ความเขม้ขน้ของออสเมยีมเตตรอกไซด์
สามารถใชอ้ยูใ่นชว่ง 1-4 เปอรเ์ซนต์ สําหรับระยะเวลาที�ใชใ้นการรมไอออสเมยีมเตตรอกไซด์สามารถปรบัเปลี�ยนไปตาม
ชนิดและลักษณะของตัวอยา่งซึ�งอาจใชเ้วลาได้ตั�งแต่ 10 นาที ไปจนถึง 24 ชั�วโมง อยา่งไรก็ตามการใชส้ารออสเมยีมเต
ตรอกไซด์ต้องใชค้วามระมดัระวังสงู ต้องทําในตู้ดดูควันสารเคมี (fume hood) สวมหนา้กาก และถงุมอืป�องกันไอระเหย
ของสารเคม ี เนื�องจากออสเมยีมเตตรอกไซด์เป�นสารประกอบของโลหะหนกัที�มคีวามเป�นพษิสงูต่อผูใ้ชง้านและสิ�ง-
แวดล้อม ผูใ้ชง้านจึงต้องปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภัยและกําจัดของเสยีที�มีออสเมยีมเตตรอกไซด์ตามแนวทาง
มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการปลอดภัย และหา้มทิ�งสารออกสูส่ภาพแวดล้อม
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